














































































专利名称(译) 具有包含空穴传输化合物的混合层的发光装置

公开(公告)号 US9349977 公开(公告)日 2016-05-24

申请号 US13/735080 申请日 2013-01-07
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[标]发明人 YAMAZAKI SHUNPEI
SEO SATOSHI
MIZUKAMI MAYUMI

发明人 YAMAZAKI, SHUNPEI
SEO, SATOSHI
MIZUKAMI, MAYUMI

IPC分类号 H01L51/54 H01L33/36 C23C14/12 B05D1/00 H01L51/50 H01L51/52 H05B33/02 H05B33/12 H01L33
/08 C23C14/56 H01L51/00 H05B33/10 B05D7/24 H01L51/40

CPC分类号 H01L51/5203 B05D1/60 C23C14/12 C23C14/564 C23C14/568 H01L33/08 H01L33/36 H01L51/5008 
H01L51/5012 H01L51/5036 H01L51/5068 H05B33/02 H05B33/12 H01L51/001 H01L2924/0002 
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优先权 2001026184 2001-02-01 JP

其他公开文献 US20130119364A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

发光器件包括衬底上的晶体管和晶体管上的绝缘膜。发光装置还包括在
绝缘膜上的布线和发光元件。绝缘膜包括第一开口和第二开口，并且布
线通过第一开口电连接到晶体管。发光元件设置在第二开口中，并包括
第一电极，第二电极和设置在第一电极和第二电极之间的有机化合物
层。
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